PredmIny Ry i oiis e s sl S R s L SR

e ZN TSRO0k SR RN S e L

Piehled vyvoje polovodi¢a . . . . . . .. . . .-

Nové polovodivé materlaly R e AR LA A, I
2.1 Polovodivé sloudeniny o dvou slozkéch . .
2.11 Siliciumkarbid (SiC)

2127 Slougeniny. AMIB¥:- - 00

2 J8iSIbuteniny AT IBY L s F e S R Do
2.14 Sloudeniny AVBV! e
2.15 Sloudeniny AUBIV . :

2.16 Slouteniny AYBV! a ATTIRYI

2.2 Polovodivé slouteniny ze t¥f prvka . . . . .

2.3 Organické polovodivé slouéeniny . . . . . .

BIody 5 b e
3.1 Vysokofrekvencnl vlastno%tl dlod B g
3.11 Varicap—dioda s napétové zavislou kapacltou
3.2 Prepinacfivlastnosti diod. .75 s
3.21 Rizeny polovodidovy usmériiovad . . . . . .
3.22 Ctyivrstvové dioda (Shockleyova dloda) T
3.23 Dynistor . . . . ;
3:24; Poraastio * ais %5 a i TS R G A e i
3.25 Binistor . . . S D o LR
3.26 Dioda se dvéma bézeml ..... BeTh e
3.27 Tunelové diody . PN e R
3.28 Solion . . . SRR B
3.3 Diody pro stablhzatory e SR LA
33X/ Zemerowy diody. i e Mt ATl e e
3.32 Variody—stabilizatory velml nizkého napetl

" 3.4 Dioda pro vykonové usmériiovade . . . . . .

Obsah



4. Tranzistory . . . . 76

4.1 Vysokofrekvenénl vlastnosh tranz1storu SRS e SR 77

4.% ‘Tranzistory s"homogennd bézf <., 3" lei oy 0 ST 79

421 Slitingveé tralzistory e | Zoat I Gt T SR 80

A2 T AZEN6 ATANZIBEOLY: 7ot s s i Jodiinytah b e s 83

4.23 Tetrody . . . s S 84

4.24 Tranzistory s pov‘rchovou hradlovou sttvou AL 84
4.25 Tranzistory s homogenni bazi (ptfipravované tepelnou me-

fodom):-- ., (PO TR U e e N 85

4.3 Tranzistory s nehomogenni baz1 s e SRR R e 86

4.31 Tranzistory s posuvnym polem . . . . . . . . . . . . 89

4.32 Vysokofrekvenéni slitinové tranzistory . . . . . . . . . 90

4.33 Slitinové diftzni tranzistory . . . . R e 91

4.34 Kiemikové diftizni vykonové tranz1story G T B 92

4357 Tranizistory: fypu mesa., s T asiuras m L mh i Se ol 94

4.36 Fieldistor . . . e TS o o R BRI S R e 98

4.37 Unipolarni trammtory i A LR Y e S L T 99

4:38«Techiotron 4’ /e sl - s Sl il (s B s 99

239 SPRGIRLOT 7l B Bl St i SN e S AR

bi=dNove polovoditoveprvicy:: - Uil Feesten SR L TR L s 10D,

a1 Hallovy - geperatorly - 3012 and e ise Gy o Rl e o L 0D

024 Magnetorezistory <@g o nrlit.  Aue - INNaa s X L e T

5.3 Termistory . . . . : SR R Rt S

5.4 Napétové zavislé odpory — varlstory A ook e e [

5.5 Senzistory . . S R T e e S

5.6 Kremikova sluneénl batene S AT R N S [

5.7 Termoelektrické &lanky . . . BRI A Sk S e e Rl L |

5.8 Elektrotermické chladici élanky R R e 1 [

6. Soulasny stav a perspektivy pouziti polovodi¢a . . . . . . . 118

6.1 Miniaturizace polovodi¢ovychprvka . . . . . . . . . . 120

6.2 Jiné moznosti pouziti polovodi¢ovych prvka . . . R b

6.3 Perspektivy pouziti polovodi¢a a polovodi¢ovych prvku 255126

FRNAONOE v b Ty S T T SR TN L S S e e e 000 Lo AT

St dateratina. s b alfil % o Rk b i B et T o s B T e s



